
Dimensionierung 

J-FET Source-Schaltung 
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1) Vorgaben 
- T = BF245b 
- Ub = 20V 
- Id = 5mA (frei gewählt) 
- Up = Ugsoff = -3,875V (Abschnürgrenze) (Mittelwert aus Datenblatt) 
- Idss = 10,5mA (Id bei Ug = 0V) (Mittelwert aus Datenblatt) 
- Uds = Urd 
 

2) Berechnungen 
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Steilheit S des FET; 
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=  ; aus rechwinkligem Dreieck durch den Arbeitspunkt im Eingangsfeld 

 
AusgangsWiderstand rds; 
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= ; aus rechwinkligem Dreieck durch den Arbeitspunkt im Ausgangsfeld 

 
Spannungsverstärkung Vu; 
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**  ; RLgs = Gesamtlastwiderstand Rd||RL 

 
Ausgangsspannung Ua; 
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Eingangswiderstand re der Schaltung; 
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*  => Wie kommt man auf rgs? (Gate-Source-Widerstand) 

Rgre ≈   => Das habe ich aus einem andern Buch... 
 
Ausgangswiderstand ra der Schaltung; 
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Verlustleistung des FET; 

IdUdsPV *=  
 
 
 
 
 

  Eingangskennlinienfeld  Ausgangskennlinienfeld 
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